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La structure de petits agregats dv platine omenus par condensation sous vide 
stir les supports de NaCl (001 ). NaCl (\l 1 Grfmiea a etc ctudicc par microscopic et 
diffraction electroniques. Les observatWns niontrent qu'a partir d'une ccrtair.e 
temperature du support il existe dds Varticules de structure decaedriquc cut 
icosaedrique. Ces particules sont npmiqueraem absentes sur des suhMrats dives sous 
ultravide. Elies sont toujours en'proportion'beaucoup plus faible que dans !e cas des 
films minces d'or prepares daisies memescoradhions. Pour tenter d'expiiquer ce fail 
trois hypotheses sont enrfses: (1) la formation initia'e des germes de structure 
anormale est contrarjde par le support: (2) les particules sont detruites av an t 
d'atteindre la taillcjzorrespondant a nos observations: et (3) les particules resultent 
d'un rneeanisme de coalescence donnant des agregats multimacles. 


Summary 

The structure of small platinum particles condensed in vacuum onto NaCl 
(001). NaCl (111) and mica substrates was studied by electron diffraction and 
electron microscopy. Results show that above a certain substrate temperature 
•decahedral or icosahedral particles are formed. These particles arc practically 
absent with substrates cleaved in high vacuum. They are always much less numerous 
than in gold films prepared under the same conditions. We attempt to explain this 
fact by assuming that : ( 1 ) the initial growth of an abnormal structure of the nuclei is 
opposed by the substrate: (2) the particles disappear before they attain a size which 
corresponds to our observations: and (3) the particles result fi ;» a coalescence 
mechanism leading to multiply twinned particles. 


1 . INTRODUCTION 


Les etudes realisecs sur des particules metalliques obicnucs par evaporation 
thermique sous vide ont montre que parlois ces particules presentment ces 
structures eristallographiques anornialcs 1 ' . Dans un certain uombre de cas et ert 
particulier sur les particules d'or condensces sur desclivages d halogenures alcains, 
les structures observees presentaient des axes de symetric d or die cinq (smuctn. 
pentagonales ou icosaedriques) pour des tallies inferieures a 100 A environ. . idf 
au-dela dc laquellc les structures deviennent c.f.c. mullimadecj. Compie tern: 
fintcret que suseite le platine divise du point de vue proprietes on'-., mm.:: 





IcsquePiVs pourraiem ctro liccs a la forme et a la structure des pomes particulcs. il 
nous cst apparu intcressant d'entreprendre unc etude experimemale sur la structure 
cristalloeraphique do pc tits agregats do platine obtenus par evaporation thermique 
sous vide. Dans ec but nous avons ctudie dans un premier temps des particulcs on 
epitaxie sur des clivace's do NaCl et de mica, particulcs dont la taille varie entre 20 el 
200 A. et nous ax ons compare les resullats avec ceux deja publics sur les metaux tcls 
que Au. Ag et Ni. Pen de travaux ont etc effect ucs sur le platine dans ce domains", 
chons ceux de Thirsk s . Kainuma 1 ’. Votava'°et Capella 1 1 qui ont etudie la structure 
du platine sur des supports de K.CI. MoS , . mica et Cahj- Nlclmcd et Hayward 12 
observent des dendrites de platine presentant une symetrie d’ordre cinq sur un 
support de tungstene et de graphite. Papirov et Palatnik 13 observent l'orientation 
( 100) du platine sur un support de NaCl ainsi que deux orientations azimutales 
formant entre ellcs un angle de 45'. Graham era!.'' 1 etudient l'epitaxie dc Pd. Pt, Rh 
et Ir sur un support d'iridium par microscopic ionique de champ a basse 
temperature. Plus recemment. Walker et Joebstl 15 ont determine la structure de 
couches epaisses de platine deposees sur un support de caleitc. Tous ces travaux 
concernent des couches continues el epaisses et a noire connaissance aucun ne 
concernc la structure de cristallites de petite taille. 

2. TECHNIQUES EXPERIMENT ALES 

Nous etudions parallelcment des couches preparees dans deux enceintes a vide, 
oil regne respectivemcnt une pression de I0~ 8 Torr et 10’ 6 Torr au moment du 
depot. L'evaporation est effectuce a partir d'un fil chaufTe. place dans un creuset en 
tungstene. Dans la premiere enceinte le platine est depose sur deux supports de 
NaCl oriente (001 jl'un dive sous vide, l'autreclive a l'air. Danslasccondeenceintele 
platine est depose simullancment sur trois supports : un clivagede NaCl (00 1) realise 
a l air, une couchc de NaCl dorientation (111) prealablement deposee sur un clivage 
de mica, el un clivage de mica effect ue a l'air. L’epaisseur moyenne de ces depots 
ainsi que la vitesse d 'evaporation sent eontrolees a I'aide d'une microbalance a 
quartz et leur temperature grace a un thermocouple loge dans le cristal pres de sa 
surface. Les vitesses d'evaporation sont comprises entre 0. 1 A s" ' et 4 A s’ ! soit un 
flux d’atomes compris entre 10 13 et 10 15 cm’ 2 s’ 1 et les temperatures entre 200 °C 
et 500 ~C. Apres le depot de platine. une replique transfert en carbone est 
immediatement effectuce sur celui-ci et I'ensemble est recupere apres dissolution ou 
dctachement du support dans l'eau. Nous examinons ensuite les echantillons ainsi 
prepares par microscopic et diffraction elcctroniques. 

3. RESUI.TATS EXPERt.MLNTAUX 

3.1. Elude dc l'orientation cristalline des particules en fonction des conditions dc 
preparation 

Les films de platine obtenus dans les vides de 10’ 8 Torr et 10’ 6 Torr nc 
presentent aucune orientation ct sont polycristallins, quel que soit le support utilise 
lorsque sa temperature cst inferieure a 200 C C. Lorsque la temperature est comprise 
entre 200 °C et 500 °C\ plusieurs orientations sont observees ; celles-ci sont groupces 
dans le Tableau 1. 



Panieules preparers sur ties divajies tie SaC! <001 ) 

En ce qui concornc les films prepares sur un clivagc de NaCl (001). nous 
■emarquons que les particules pour la pltipart de forme carree ou rectangulairc 
prescntvnt deux conirastes di Heron is (Fig. I). Les lines notecs A out un fort 
contraste tandis que les autres notees A om un faihle contrasle mais ces deux types 
de particules ont la memo orientation (001 ) Pi (001 ) NaCl qui a pu etre determinee 
grace a l'observation des empreintes de gradins thermiques de NaCl suivant les 
directions (100) el a I observation microseopique en fond noirqui a men t re que ces 
particules participaient au.x monies reflexions. Les bords des cristallites A et A' sont 
a 45' des directions (100) du substrat NaCl et le contrasle de certains cristallites 
montre que ce sont des pvramidcs a base carree ou rectangulaire limitces par des 
pians ( 1 i 1). L'observation des cristallites en haute resolution notamment ceux dont 
la taille esi inferieure a 40 A nous a permis de verifier que les particules de type A' 
etaient bien des cristallites sans defauts avec leurs plans ( 100) formant un angle de 
45 : avec leurs bords (Fig. 2). 
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F:a. 1 . Nlivroeraphie eorrcspondani a une couthc dc pialine depose sur NaCl (001) dive sous vide a une 
pression de IO s Torr: (00I)Pl. '(001)NaCl el < I IO)Pi ,(1 10>NaCl (7 S = 430 : C). 

Fie. 2 . Micrographies haute resolution concernant unecouchede plaiine deposee sur NaCl (001); plans 

O'/Jl. 


Dans le cas oil le depot est realise sur un support dive a fair, les micrographies 
presentent certains cristallites dc forme carree dont les bords sont paralleles aux 
directions (100) du NaCl. Ces cristallites notes A" (Fig. 3) sont toujours beaucoup 
moins nombreux que les cristallites A et A' et sont responsables des points de 
diffraction qui apparaissent sur Lanneau (200) du diagramme (Fig. 4) et a 45° des 
points intenses qui correspondent aux reflexions dues aux cristallites A et A'. Par 
complage nous avons pu evaluer a 5% la proportion des cristallites A" par rapport 
aux cristallites A et A' reunis. Les depots realises sur ce support presentent en outre 
une forte proportion dc cristallites A' presentant des troncatures (001) visibles sur 
ies particules telles que cedes dc la Fig. 3. Les films prepares sur le support de NaCl 
clive a 1 air presentent cn plus des particules orientees (001) des particules ayant le 



Fie. 3. Mierographie correspondam a unt couche de platine depose sur NaCl (001) dive a Fair: 
(001 )Pt//(00l)NaCI avce < 1 10>Pi//< I |0>NaCI ei < IOO>Pt//< I IO>NaCI (T s = 400‘C). 

plan ( 1 1 1 ) parolicle au support. Ce!les-ci sont responsables des points de diffraction 
situes sur I'anneau (220) autrcs que ceux correspondant a l'orientation (001). Par 
analogic avec resultats trouves et I'interpretation deja donnee pour les films minces 
d'or condenses sur des clivages de NaCl, on peut attribuer ces points de diffraction a 
des cristallites ayant un plan (111) d'accolement avec le support et avant quatre 
orientations azimutalcs a 45° I'une de l autre (les Figs. 4 et 5 representent le 
diagramme de diffraction et la mierographie corrcspondante). Ces cristallites sont 



Fig. 4. (a) Diagramme de diffraction electronique relatif aux micrographies des Figs. 3 et 5. (b) 
Diagramme theorique de diffraction correspondant a (a): O points de diffraction correspondant a 
Forientation (001)Pt//(00l)NaCl et <1 10)Pt//(l J0)NaCl ; □ i>oints de diffraction correspondant a 
Forientation (001)Pt//(00l)NaCI et <100)Pt//«(l 10)NaQ; o points de diffraction correspondant a 
Forientation (1 1 l)Pt//(001)NaC! dans les quatre orientations azimutales a 45°; B points de diffraction 
correspondant aux reflexions des plans ( 1 1 1 ) des particules pentagonales on icosaedriques. \ 


;ri duuhltf positionncmcnt pour chaque orientation a/.imutale. et se presentent 
:eneralcment sous forme de pyramides a base triangulaire avec des troneatures 
I i I ) a ehaque sonimet. 



Fie. 5. Micrographie eorrespondant a une couche de platine depose sur NaCl (001) dive a l air 
presentant des cristallites triangulaires orientes (111 )Pt//(00l)N'aCI avec quatre orientations azim utales 
a 45 : ( 7; = 430 C). 

Fig. 6. Diagramme de diffraction electronique relatif a une couche de platine depose sur un clivage de 
mica et presentant une textured I l)(7" s = 350 =C). 

3.3. Particules preparees sur un clivage de mica et sur un support de NaCl (III) 

En ce qui concerne les films minces obtenus sur un support dont la surface 
presente une symelrie hexagonaie (clivage de mica ou support de NaCl (111)) nous 
?. vo ns remarque que les particules ont loujours quelle que soit la temperature du 



tg. 7. Diagramme de diffraction electronique relatif a une couche de platine depose sur NaCl (1 1 1) 
realablement oriente sur un clivage de mica (I I l)Pt//(l 1 !)NaCl avec <1 1 0)Pt//< I IO)NaCl 
F, * 350 C C). 

ig. 8. Diagramme de diffraction electronique relatif a une couche de platine depose sur du mica clive a 
air (1 1 !)Pt//(001)mica avec <T IO)Pt//<0!0)mica (400°C< T % <500°C). 



support au-dcssus de 200 C tin plan d'accolement ( 1 1 1). cc qui sc traduit par unc 
structure fibreuseavcc une texture (111) tres marquee du platine sur Ic mica pour des 
temperatures infericures a 350 C (Fie. 6) et une leeere desorientation (111) pour le 
depot sur NaCl (111) (Fig. 7). Sur le support de mica I'orientation azimutale n'est 
parfaite que pour des temperatures de depot assez elevees qui dependent cgalcmcnt 
dela tailledes particules. Pour des cristallites dont la taille moyenne est infcricureou 
egale a 40 A cette temperature d'epitaxie est de 500 ~C. et pour des taillcs de40a 80 A 
elle est de 400 "C (Fig. 8). 

II est a remarquer quedans leeas desupport a symetriehcxagonale.il n’apparait, 
lorsque I'epitaxic. se produit, qu’une seule orientation azimutale (TlO) Pt//(010) 
mica. Nous avons egalcment observe pour cette orientation de nombreux cas de 
double positionnement et la presence de maclcs resultant probablemcnt d’un 
phenomene de coalescence intcrcristallites. Dans ce dernier cas les diagrammes de 
diffraction presentent sur les anneaux (200) et (3 1 1 ) des points satellites supplemen- 
taires (Fig. 9)v 




Fig. 9. (a) Diagraming de diffraction clcctronique relatif a une couche de platine made et depose soit sur 
NaCl (I 1 1) soit sur mica, (b) Diagramme theorique de diffraction correspondant a (a): O points de 
diffraction correspondant a t'orientation (1 1 1 )Pi//( 1 1 l)NaCI ou (I I l)Pi//(00I)mica: □ points de 
diffraction correspondant aux reflexions des plans (111) des particules pentagonales ou icosacdriques: 
O points de diffraction correspondant au maetage sur des cristallites orientes (III). 


3.4. Particules pentagonales ou icosaedriques '■ 

L’observation des micrographies a perrnis de distinguer. parmi les cristallites 
constituant les couches de platine, des particules ayant des formes pentagonales ou 
hexagonales. Nous dirons par analogic avec des particules de forme semblable 
observees dans les films d'or 1 que celles-ci ont une structure anormale pentagonale 
ou icosaedrique. Ces structures anormales se presentent dans tous les films sauf dans 
ceux qui sont oblenus sur des clivages de NaCl realises sous vide. Nous avons 
regroupe dans le Tableau II les conditions cxperimentales pour lesquelles nous 
avons observe ces structures ainsi que leur taille moyenne et Icur proportion par 
rapport aux cristallites de structure c.f.c. orientes (001) ou (1 1 1). 



*P, pcntagonc; I, icosacdrc. 



Fig. 10 Micrographies monirant des contrastes differents de particule pemagonaleou icosaedrique d'un 
depot de platinesur un support de NaC! (001) clive a l'air (T s = 430 °C). 

En ce qui concerne les particules pentagonalcs nous avons releve irois 
contrastes particulars C,, C, et C } (Fig. 10). Les deux premiers contrastes C, et C 2 
ont deja eteexpliques 15 et correspondent a des bipyramides pentagonalcs dont 1'axe 
quinaire est soit incline sur le support, soil perpendiculaire au support. Lecontraste 
C 3 assez frequent sur un support (001) n'a pas encore trouve duplications. Les 



clive a l’air et presentant des particules de structure pentagonale ou icosaedrique. (b) Diagramme 
thcorique de difTraction correspondant a (a): O points de diffraction correspondant a Torientation 
(001)Pt//(001)NaQ et (1 10)Pt//(l 10)NaCl; 13 points de diffraction correspondant aux reflexi ons des 

Plans ( 1 1 n des narficules rynlanonalpt on icosat’drinitjes — 


particules icosaedriques apparaisscnl sur la micrographic avcc un comour hexago- 
nal cl ccneralcmcni a\ec un vontraste pariiculicr dit "comrasic cn croix dc Malic” 
(C 4 . Pig. 10) qui a deja etc explique pour les pariiculcs d'or 4 5 . Cos parliculcs 
correspondent a dcs dcmi-icosacdrcs avcc line arete parallclc au support ct coupes 
par le plan support passant par le centre do 1‘ieosacdre. La presence des structures 
anortnales pentagonales ou icosaedriques sc manileste sur le diagramme de 
diffraction par des points supplementaires sur lanneau (111). En partieulier on 
trouve sur le diagramme des points (Ml) situes sur le vecteur reeiproque g <:w , 
eorrespondant a des reflexions dues aux cristallites A ct A' de 1'orientaiion (001 ). Ils 
sont marques par o sur le diagramme de la Fig. I 1(h). Nous verifions en microscopic 
en fond noir que les points de diffraction a sont dus a des reflexions de plans (111) 
appartenant aux parliculcs dc structure anormale notamment a des particules 
pentagonales (Fig. 12). Dans le cas des diagrammes de diffraction eorrespondant 
aux films prepares sur NaCI ( 1 1 1) ou sur mica ces points supplementaires sont situes 
sur ie vecteur reeiproque g /:: 0 > provenant des cristallites orientes ( 111). Ces points 
sont marques par □ sur le diagramme de diffraction de la Fig. 9. 



Fie. !l i'a) Micrographic en fond clair correspondani a une couche de plaline depose sur NaCI (001) 
clive a '.'air presemam des particules orienlees (001 ) el des particules pentagonales. lb) Micrographic cn 
fond noir correspondani au fond clair de (a), obtenue en seleciionnant a I'aide d un diaphragme dc 
conirasie les spois marques H cl O 0c la Fig. 1 1(b). 


4. DISCUSSION 

Certains resultats obtenus concernant la formation de particules de platine sur 
des supports tels que des clivagcs de NaCI (001) ou de mica ont deja etc employes 
pour I'etude de la structure de particules d’or. De plus, les conditions experimenta- 
les, temperature du support, vitesse d'evaporation, taille des particules sont 
comparables a cclles utilisces dans le cas des depots d’or. Par consequent, nous 
pouvons faire quelques comparaisons entre le comportement de ces deux metaux 
platine et or dans le cas oil ils sont sous forme de petites particules obtenus a partir 
des vapeurs metalliques condensees sur des substrats monocristallins. 



Une dcs premieres consultations i|tie nous avons ete atneiies a faire est que les 
particulcs tic platine ohtenues sur NaCl (001 ) avaieni en eon era I dos contours carrcs 
on rcctangulaires bien roeuliers correspondant a une orientation (001 ),.,//(CjO 1 ) s ., n 
parfaite quo le support soil olive a Pair ou sous vide. Ces particulcs sont 
ccrtaineiiient des cristallites parfaits car le contraste micrographique et les 
diagrammes tie revelent que tres peu de defauts tels que inacles ou fautes 
dcmpilcmetm. Coniine nous I'avons vu. unc faible proportion de cristallites est en 
orientation (111). Par centre dans ie cas des partieuies d or dcposc’CS sur un clivage 
de NaCl (001) realise sous ultravide, il en cxiste unc forte proportion dont le plan 
d’accolement avec le support est (111 ) Au //(00l ) NaCl . De plus pour cel les deposces sur 
un clivage de NaCl (001) clfectue a Pair ou sur mica, les contrastes micrographiques 
et les diagrammes de diffraction mettent en evidence une tres forte proportion de 
partieuies maelees resultant probableincnt d'une coalescence par diffusion des 
cristallites sur le support. Ces observations momrent done une difference tres nette 
de la structure des depots de platine et d'or realises sur les mimes substruts. 

Une deuxieme remarque evidetitc eoncerne la proportion de partieuies de 
structure anormale icosaedrique ou pentagonale par rapport aux partieuies de 
structure c.f.c. Mien que nous trouvions des partieuies icosaedriques et pentagona- 
les. lour proportion est dans tous les cas beaueoup plus faible que dans les depots 
d'or et ces particulcs icosaedriques ou pentagonales sc presen tent cxactemcnt avec le 
memo contraste et conduisent an mime diagramme que dans le cas de Por (sauf les 
particulcs de contour pentagonal qui donnent le contraste que nous avons appele 
C,P et nous admettons alors qu'elles ont la mime structure. Coinme dans les cas de 
Por. nous remarquons que les particulcs icosaedriques et pentagonales ont des 
taillcs superieurcs a la taille moyenne des autres particulcs. Alors que dans le cas de 
Por les particulcs de structure anormale se -former)! principalcment lorsque le 
clivage support est realise sous ultra-vide. dans le cas du platine nous en avons 
trouve pratiquement dans toutes les conditions sauf pour NaCl olive sous ultravide. 

Ann d'anaiyser la difference concernant ia formation des partieuies de 
structure icosaedrique ou pentagonale dans les depots de platine et d’or. nous 
examinons succcssivement trois hypotheses: (1) la formation initiate de ces 
partieuies est contrariee: (2) ces particulcs sont detruites avant d’avoir atteint la 
taille que nous avons observee : et (3) il existe un autre mecanisme de formation. que 
celui que nous avons imagine pour Por. 

4.1. Formation initiate des germes icosaedriques on pen tagonaux 

De nombreux travaux theoriques 16-19 ont montre que pour de petites taillcs 
(quelquos dizaines ou quelqucs centaincs d'atomes) les agregats possedam des 
arrangements d'atomes en couronnes pentagonales etaient favorises. Dans de tels 
calculs on ne tient pas compte de Pintluence du support. Si nous admettons que la 
formation de germes a symetrie pentagonale est la condition ncccssaire pour que des 
particulcs de structure icosaedrique. ou pentagonale puissent se dcvelopper. le 
support pent, en influenvant certains arrangements atomiques dans la phase initiale 
de la croissance. jouer un role soit stabilisateur soil destructcur des germes de 
structure icosaedrique. Dans le cas des depots d'or, lorsque la coalescence n’est pas 
tres importante, Paccolement des plans (11 l) Au avec (00 1 )n. aCI semble etre souvent 
realise, et un tel accolemcnt n’est pas contradictoire avec la formation des germes de 


structure anormale, tandis que dans les depots de platine Faccolement 
depot-support le plus souvent realise est tel que (001) Au //(001) Naa , accolement qui 
favorise l’orientation epitaxique parallele mais peut par contre, dans les tout 
premiers stades d’incorporation des atonies dans le germe, contrarier la formation 
d’un germe avec des arrangements d'atomes pentagonaux, meme si ceux-ci sont 
thermodynamiquement plus stables. A l’appui de cette hypothese. nous remar- 
quons que l’energie d’adhesion du platine sur NaCl, selon un plan d'accolement 
(001W/(001Wi, est beaucoup plus importante que l’energie d’adhesion de Tor sur 
NaCl pour le meme plan d’accolement, et que nous n’observons pas les particules de 
platine avec des structures anormales sur des clivages supports realises sous 
ultravide. Dans ce cas on admet generalement que l’energie d’adsorption et par 
consequent l’adhesion depot-support est superieure a celle qui correspond a des 
clivages realises a Fair. 

4.2. Destruction des particules icosaedriques ou pentagonales 

Le fait que I’on observe peu de particules de structure anormale pourrait etre 
explique par la disparition de ces particules au cours de leur croissance par suite de 
leur transformation en la structure normale c.f.c. et pour des failles inferieures a 
celle que nous avons observee, e’est-a-dire inferieure a 25 A. Les particules que nous 
observons malgre cette destruction etant des residus de ces structures qui pour une 
raison inconnue conserveront une structure metastable. On peut en effet penser que 
ces structures anormales sont certainement assez rapidemenr instables quand leur 
taille croit. D’apres Ino 4 , la faille critique au-dessous de laquelle les structures 
icosaedriques sont stables etant pour le platine inferieure, a celles que Ton peut 
esperer pour For (100 A pour For et 50 A pour le platine). Bien que pour For on ait 
observe que la transformation de la structure icosaedrique en structure c.f.c. 
multimaclee pouvait conserver approximativement la forme des particules 5 , on ne 
peut pas esperer qu’il en soit de meme pour les particules de platine, car dans ce 
dernier cas Fenergie de made est beaucoup plus elevee que dans le cas de For. Ainsi 
la transformation des particules ayant une structure icosaedrique instable en 
particules de structure c.f.c. pourrait entrainer un rearrangement atomique complet 
des particules, rearrangement qui serait d’autant plus facile qu'il interviendrait pour 
des petites failles. On peut egalement envisager. pour la destruction de ces 
particules, une coalescence par suite de leur diffusion sur le support, la coalescence 
de deux particules icosaedriques dormant, par exemple, apres rearrangement 
atomique une particule c.f.c. d’orientation (001), comme ceci a ete observe par 
Metois 20 pour les particules d’or orieniees (1 1 1) sur KC1. 

4.3. Hypothese d’un autre mecanisme de croissance des particules icosaedriques et 
pentagonales 

Dans le cas des particules icosaedriques ou pentagonales d’or nous avons 
adntis 5 qu’initialement se formait un germe ayant avec le minimum d’atomes la 
forme et les arrangements atomiques des particules icosaedriques et pentagonales 
observees, puis que par la suite ce germe se developpait d’une maniere homothetique 
et couche par couche. En plus de ce modele de croissance continue, d’autres modeles 
ont ete proposes 10 et en particulier celui qui consiste en des maclages successifs et 
preferentiels a partir d’un germe tetraedrique. Ces modeles ont ete confirmes par des 



observations in situ realisees par Yagi et at . ' Si on admet que dans le cas du platine 
les par'tidules avec des symetries pentagor.ales sont formees par ce mecanisme de 
maclages successifs a partir d’un cristallite tetraedrique, il est evident que sur NaCl 
ces particules seront peu nombreuses car les cristallites tetraedriques avec un plan 
d’accolement depot-support (! 1 1) sont eux-memes peu nombreux. D’autre part ce 
mecanisme doit etre d’autant plus favorise que Penergie de made est faibie ; comme 
cette energie est pour le platine relativement grande, la nucleation en position de 
made sur une face d’un cristallite sera difficile. Ceci pourrait alors expliquer 
pourquoi sur le mica on observe peu de particules icosaedriques ou pentagonales 
bien qu’il y ait beaucoup de cristallites (111). Ainsi du moins dans une premiere 
analyse le fait d’observer peu de particules anormales serait en accord avec 
l’hypothese d'un modele de croissance par maclages successifs. 

5. CONCLUSION 

Dans ce travail qui concerne une premiere etape dans 1’etude de la structure et 
de la croissance des petites particules de platine obtenues par condensation des 
vapeurs metalliques sur un support monocristallin, nous avons pu mettre en 
evidence une certaine difference entre la croissance et les structures des particules de 
platine et d’or obtenues dans des conditions semblables, lorsque ces particules ont 
des tailles comprises entre 20 et 100 A. En particular, nous avons remarque qu’il y 
avait beaucoup moins de cristallites avec un plan d'accolement depot-support (1 1 1) 
dans le cas du platine que dans celui de For, et que la proportion de particules de 
platine avec une structure anormale (icosaedrique ou pentagonale) par rapport a 
ceux de structure c.f.c. etait beaucoup plus faibie dans les depots de platine que dans 
ceux d’or. Pour expliquer cette derniere difference, nous avons fait plusieurs 
hypotheses. Dans l’etat actuel de notre etude, nous ne pouvons pas dire quelle est la 
bonne, mais il apparait indispensable de faire des observations sur des particules 
dont la taille est inferieure a 20A . 
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